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Na warstwie metalicznej znajduje sie warstwa ZnO typu p, przy
czym warstwa ta jest catkowicie pokryta warstwg ZnO typu n.
Na warstwie ZnO typu n osadzona jest gérna warstwa kontaktu
metalicznego. W sposobie wedtug wynalazku, w procesie osa-
dzania warstw atomowych (ALD), najpierw na warstwie kontaktu
omowego do typu p przewodnictwa, osadza sie w temperaturze
80°CG-120°C warstwe ZnO typu p stosujac jako prekursor cynku
dietylocynk, a jako prekursor tlenu oraz azotu wode amoniakalna.
Nastepnie cato$¢ wygrzewa sie w temperaturze 300-500°C przez
co najmniej 10 minut. Po zakoriczeniu wygrzewania, w temperatu-
rze 80°C do 120°C osadza sie warstwe ZnO typu n stosujac jako
prekursor cynku dietylocynk, a jako prekursor tlenu wode.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 394203 (22) 2011 03 14

(51) HOTM 4/36 (2006.01)
HO1M 4/86 (2006.01)
HO1M 8/02 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow

(72) DROZDZ-CIESLA EWA; WYRWA JAN; REKAS
MIECZYSLAW

(54) Sposéb wytwarzania materiatu
na anody do ogniw paliwowych typu SOFC

(57) Sposéb wytwarzania materiatu na anody do ogniw paliwo-
wych typu SOFC, polega na przygotowaniu proszku tlenku cyrkonu
stabilizowanego tlenkiem itru, ktéry wprowadza sie do wodnego
roztworu azotanu niklu, po czym dodaje sie stechiometryczng ilos¢
z kilkuprocentowym nadmiarem w stosunku do Ni(NO,), kwasu
szczawiowego oraz wodny roztwor amoniaku w takiej ilosci, aby
wartos¢ pH roztworu wynosita od 2,5 do 3,5. Nastepnie otrzyma-
ny osad, zawierajgcy szczawian niklu, po przemyciu i wysuszeniu
poddaje sie termicznemu rozktadowi w temperaturze 350-450°C
przez okres 1-3 godzin w atmosferze gazu obojetnego, a uzyskany
proszek ZrO, stabilizowany Y,0, pokryty metalicznym niklem pod-
daje sie mieleniu i spiekaniu w temperaturze 750-850°C w atmos-
ferze redukcyjnej. Proces wytracania osadu prowadzi sie w warun-
kach intensywnego mieszania utrzymujac pH roztworu korzystnie
na poziomie 3.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 394271 (22) 2011 03 21
51) HO2M 5/257 (2006.01)

1) POLITECHNIKA SLASKA, Gliwice
72) HYLA MARIAN; KANDYBA ANDRZEJ

4) Sposoéb bezprzepieciowego impulsowego
sterowania tranzystorami w jednofazowym
i trojfazowym regulatorze napiecia przemiennego
z przewodem zerowym

(57) Sposbb sterowania przetaczaniem tranzystoréw jednoazowe-
goitréjfazowego regulatora napiecia przemiennego z przewodem
zerowym, charakteryzuje sie tym, ze wprowadza sie opdznienia At
chwil zmian stanéw sygnatow (T)), (T)), (T,), (T,) sterujacych tran-
zystory (T1), (T2), (T3), (T4) o sekwencji zaleznej od aktualnych zna-
kow napiec fazowych (signU) oraz praddw obciazenia (signl), gdzie
zmiana znaku pradu obciagzenia skutkuje opdznieniem przetaczen
tranzystorow (T1), (T2) gatezi podtuznej, a zmiana znaku napiecia
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opdznieniem przetaczen tranzystordw (T3), (T4) gatezi poprzecznej
przeksztattnika, przy czym tylko jeden z tranzystoréw spolaryzowa-
ny w kierunku przewodzenia zataczany jest impulsowo, natomiast
sygnaty sterujace pozostatych tranzystoréw zapewniajg ciagtos¢
przeptywu pradu obcigzenia we wszystkich stanach pracy prze-
ksztattnika, a czas opdZnienia zmian standw sygnatéw sterujacych
At jest nie krétszy od czasu zataczania zwigzanego z parametrami
dynamicznymi zastosowanych tranzystorow.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 394306 (22) 2011 03 22
) HO2M 7/68 (2006.01)

) UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI, Zielona Géra
2) KEMPSKI ADAM; BENYSEK GRZEGORZ;
SMOLENSKI ROBERT; JARNUT MARCIN

(54) Ukfad kompensacji pradu zaburzen wspdlnych

(57) Wynalazek dotyczy uktadu kompensacji pradu zaburzen
wspdlnych generowanych w uktadach z dwukierunkowymi prze-
ksztattnikami energoelektronicznymi (F), w ktérych do fazowych
zaciskow zmiennonapieciowych (F ,, F,, F 5., F ) dwukierunko-
wego przeksztattnika energoelektronicznego (F) przytaczony jest
filtr ztozony z dtawika skompensowanego (DS) oraz kondensatordw
fazowych (C, .y, Cucpr Cuczis Cucy) 1 W ktOrym fazowe wezty wspol-
ne (W, W,,W,,..., W ) utworzone przez jedne korce kondensatorow
fazowych (C,;, Cucp Cuis Coc) 1 jEdNE korice fazowych uzwo-
jen dtawika skompensowanego (DS) przyfaczane sg do fazowych
zaciskow sieci zasilajacej (L, L,, L., L,). Zwarte drugie korice kon-
densatorow fazowych (C,q;, C,cpr Copgrn Cpe,) tWorzg wraz z jed-
nymi koricami kondensatoréw strony statonapieciowej (C, . Cy)
wezet wspolny (W), zas drugie konce kondensatorow strony sta-
tonapieciowej (C,n Coep) Przytaczone s do odpowiadajgcych im
zaciskow statonapieciowych: dodatniego (F, ) i ujemnego (F
dwukierunkowego przeksztattnika energoelektronicznego (F).

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 394206 (22) 201103 14
) HO2N 11/00(2006.01)

) WYSZYNSKI DARIUSZ, Strzelce Opolskie
2) WYSZYNSKI DARIUSZ
)

54) Generator wahadtowo-liniowy

(57) Generator wahadtowo-liniowy stuzy do otrzymywania ener-
gii elektrycznej poprzez indukcje magnetyczna. Generator waha-
dfowo-liniowy tworzy obudowa (1) w ksztatcie walca, utworzona
z dwdch powtok potgczonych rozdzielnie, a wewnatrz umieszczo-
ne sg w tozyskach kulkowych (8) ruchomy stojan (5) z wewnetrzng
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